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Typenreihe/Type range T218N 400* 600 800 1000 1100 1200 1400 1600 1800*
Elektrische Eigenschaften Electrical properties
Hochstzuldssige Werte Maximum permissible values
Uprm, Uram Periodische Vorwérts- und repetitive peak forward off-state 400...1800 V
Riickwarts-Spitzensperrspannung and reverse voltages
lrRmsm Effektiver DurchlaBstrom RMS on-state current 400 A
lravm Dauergrenzstrom average on-state current tc=85°C 218 A
tc=75°C 255 A
lram Perlodischer Spitzenstrom repetitive peak on-state current 2400 A
brsm Stofistrom-Grenzwert surge current t=10ms,tj< 45°C 3800 A
. t=10ms,ty=125°C 3400 A
JiFdt Grenzlastintegral [Bdt-value t=10ms,ty< 45°C 72200 A%
t=10ms, ty=125°C 57800 A%
(di/dt)e,  Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current nichtperiodisch/non repetitive 800 Alus
Dauerbetrieb/continuous operation, iy = 800 A 150  Alus
Steuergenerator/pulse generator:
u.=10V,la =0,75A, dia/dt= 0,75 A/us
(du/dt)ee Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage ~ up =67% Upam
5.Kennbuchstabe/5thletter € 400 V/us
5.Kennbuchstabe/Sthletter F 1000 V/ps
Charakteristische Werte Characteristic values
ur Obere DurchlaBspannung max. on-state voltage ty= 25°C,ir=800A 2,02 Vv
Uo) Schleusenspannung threshold voltage ty=125°C 09 V
T Ersatzwiderstand slope resistance ty=125°C 1,35 mQ
Uar Obere Ziindspannung max. gate trigger voltage tyj= 25°C,up=6V,Ra=5Q 14 V
lar Oberer Ziindstrom max. gate trigger current ty= 25°C,up=6V,Ra=5Q 150 mA
Unterer Ziindstrom min. gate trigger current ty=125°C,up =8V,RA=5Q 5 mA
n Oberer Haltastrom max. holding current tj= 25°C,up=6V,Ra=5Q 200 mA
I Oberer Einraststrom max. latching current t4= 25°C,up=6V,Rex=10Q 620 mA
Steuergenerator/pulse generator:
la=0,75A, dia/dt = 0,75 A/us, ty =20 s
Ip,In Oberer Vorwarts- und Rilckwérts- max. forward off-state and tyj = 125°C, up = Uppm (U = Uram) 30 mA
Sperrstrom reverse currents
tgq Oberer Ziindverzug max. gafe controlled delay time Steuergenerator/pulse generator: 45 us
ia=0,75A, dic/dt =1,5 A/us
tq Typische Freiwerdezeit typical turn-off time Prilfbedingungen Seite/test conditions page 21 200 s
Caun Typische Nullkapazitét typical zero capacitance ty=25°C, f=10kHz 3 nF
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance, junctionto case
Ringe flir beidseitige Kiihlung for two-sided cooling © =180%l, sinus = 0,111°C/W
DC = 0,103°C/W
Ruucay  filiranodenseitige Kiihlung for anode-sided cooling © =180%l, sinus = 0,174°C/W
DC = 0,166°C/W
Rinsciky flir kathodenseitige Kiihiung for cathode-sided cooling © =180%l, sinus = 0,274°C/W
DC = 0,266°C/W
Rinck Warmewlderstand fiir einen single sided thermal
Ubergang zwischen Gehause resistance,
und Kithikérper case to heatsink 0,03 °C/W
Betriebstemperatur operating temperature —40°C...+125°C
Lagertemperatur storage temperature —40°C...+140°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties

G Gewicht walaht ’n
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Bild/Fig. 1

DurchlaBkennlinien/On-state characteristics
a - Typische Kennlinien/typical characteristics
b — Grenzkennlinien/limiting characteristics
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Bild/Fig. 3
Hdchstzuldssige Gehdusetemperatur tg bei beidseitiger Kiihlung
Maximum allowable case temperature t; at two-sided coaling

t 130 T
120 —
= ]
1ld Y / —
Al’d N i |
~ o 8 L]
100 RN
%0 AN NN
N RN
¢ A RNANN
\ N
- N ANRANAN N
N N R
60 \ AERANAN
NANRN
% \ AN
\ AN R NN
w0 \ N SNINEN
\ hN A N AN
30 \ AN AN AN
\8=36° N80T Ng0° Ni0° N\ 180°
2 AN NI NN
0 20 40 50 20 100 120 140 160
T i N XTNM [A]
Bild/Fig. 5
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Hachstzuldssige Kithimitteltemperatur t, bei beldseitiger Luftselbstkiihlung,
Kiihikérper K0,36S.

Maximum allowable cooling medium temperature t, at natural two-sided cooling,
heatsink type K0.36 S.

61C D WE 0029415 000L143 5 EEAEGG

1809
<0 120° //
s00| % 4 //
Pi(v] e [V
300
N VA
/ e
200 /’/ /'////
7
SV
wol| A
v/
///,
O%M . 100 200 300
Iray ['_A]—>
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DurchlaBverlustleistung P+/On-state power loss Py
Parameter; Stromflufwinkel ©/current conduction angle ©
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Hachstzuldssige Gehdusetemperatur t; bei anadenseitiger Kithlung
Maximum allowable case temperature t; at anode sided cooling
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Bild/Fig. 6

Hichstzuldssige Kihimitteltemperatur t, bei verstérkter beidseitiger Luftkiihlung,
Kihikérper K0,12F, V.= 501/s.

Maximum allowable cooling medium temperature t, at forced two-sided codling,
heatsink type K0.12F, V_ = §0/s.
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Bild/Fig. 7
Transienter innerer Warmewiderstand Znyc
Transient thermal impedance, junction to case, Zynwc
----- anodenseitige Kiihlung/anode sided cooling
beidseitige Kiihlung/two-sided cooling
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Bild/Fig. 9
Héchstzuléssige Geh&usetemperatur t bel beldseitiger Kiihlung
Maximum allowable case temperature t at two-sided cooling
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Bild/Fig. 11

Héchtzylassige Kihlmitteltemperatur t, bei beldseltiger Luftselbstkiihlung,
Kiihikorper K 0,36 .

Maximum allowable cooling medium temperature t, at natural twe-sided cooling,
heatsink type K0.36S.

B 0029415 000bl44 7 EEAEGG D

T218 N

’ 480 [T } T T80, — DC
R 1200
420 900 v, /4,
PLiW o0 A7 A
a0 | hd¥ VA .
o a-300 ¥ Y |7 pZd
-~ 0 o uL-.m » // y4 /}, pd
%00 /17 4
yAVAYV4 ¥
20 YA A 17
VARD &4 VAavd
/ A A X
180 LA~
VAV IS & d
120 VN7
/1 /A7 A
[/ A
60 /
A |
° T 1
100 200 300 400
T4 N0
1y (A] —w
Bild/Fig. 8

Durchlafverlustleistung P/On-state power loss Py
Parameter: StromfluBwinkel ©/current conduction angle ©
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Bild/Fig. 10
Héchstzulassige Gehdusetemperatur i bei anodenseitiger Kihiung
Maximun allowable case temperature t; at anode sided cooling
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Bild/Fig. 12

Hochstzulassige Kihimitteltemperatur t bei verstérkter beidssitiger Luftkihlung,
Kihikérper K0,12F, V= 501/s.

Maximum allowable coaling medium temperature t, at forced two-sided cooling,
heatsink type K0.12F, V.= 50/s.
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026 Bild/Fig. 13
Zuic Transienter innerer Warmewiderstand Zynyc -
thhJ Transient thermal impedance, junction to case, Zynuc
P | d— L T oTHIE W AT W it e anodenseitige Kiihlung/anode sided cooling
420f o 2] beidssitige Kiihlung/two-sided cooling
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Bild/Fig. 14 Bild/Fig. 15
Uberstrom lxoy bel beidseitiger Luftselbstkihlung, t, = 45°C, Uberstrom Iy, bei verstérkter beidssitiger Luftkiihlung, ty = 35°C,
Kiihlkérper K0,36S. Kuhlkérper K0,12F, V= 501/s.
Overload on-state current lyoy at natural two-sided cooling, ta = 45°C, Overload on-state cument Iyoy, at forced two-sided coaling, ts = 35°C,
heatsink type K0.36 S. heatsink type K0.12F, V. = 501/s.

Parameter: Vorlaststrom/pre-load current bayge

Parameter: Vorlaststrom/pre-load current Iy
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Bild/Fig. 16
Héchstzuldssiger DurchlaBstrom Inyy bel Aussetzbetrieb und beidseitiger
Luftselbstkiihlung, f, = 45°C, Kiihikdrper K0,36 S.
Limiting on-state current Inyy during intermittent operation at natural two-sided
cooling, t, = 45°C, heatsink type K0.36S.
Parameter: Spieldausr/cycle duration SD

Vorlaststrom/pre-load current frayyog
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Bild/Fig. 17
Héchstzulassiger DurchlaBstrom Iy bei Aussetzbetrieb und verstérkter
beldseitiger Luftkiihlung, t, = 35°C, Kiihlkérper K0,12F, V. = 501/s.
Limiting on-state current Iy during intermittent operation at forced two-sided
cooling, ty = 35°C, healsink type K0.12F,V, = 501/s.
Parameter: Spieldauer/cycle duration SD

Vorlaststrom/pre-load current lraviwg
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Bild/Fig. 19
Ziindberelch und Spitzensteuereistung bei up = 6 V.
Gate characteristic and peak gate power dissipation atuy, = 6 V.
Parameter: a b ¢ d
Steuerimpulsdauer/Pulse duration t; [ms] i0 1 05 0,1

Hochstzuldssige Spitzensteuerleisturig/

Maximum allowable peak gate power W] 40 80 100 150
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Bild/Fig. 18
Grenzstrom tyoww bel Luftselbstkiihlung und verstérkter Luftkithlung,
Kiihlkdrper K0,36 S und K0,12F, ugy = 0,8 Ugaw.
Limiting overload on-state current Irovm at natural and forced cooling,
heatsink type K0.36 S and K0.12F, ugy = 0.8 Upa.
a - Belastung aus Leerfauf/current surge under no-load conditions
b — Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom kyy/
current surge oceurs during operation at limiting mean on-state current
rating tram
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Bild/Fig. 20

Ziindverzug ty bei lny = 50 A, t,; = 25°C.

Gate controlled delay time ty at iy = 50 A, &, = 25°C,
a — &uBerster Verlauf/limiting characteristic

b — typischer Verlauf/typical characteristic

Bild/Fig. 21

Nachlaufladung Qs in Abhéngigkelt von der abkommutierenden Stromsteilheit
-di/dt bei t; = 126°C.

Der angegebens Vertauf wird von 80% aller Thyristoren nicht iiberschritten.
Lag charge Qg versus the rate of decay of the forward on-state current

-di/dt att, = 125°C,

These curves are valid for 90% of all thyristors.
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